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Dioda

CS■6-,

min 80

„

C iężar około 0,5 G

D ioda germanowa ostrzowa DG20 w obudowie szklanej zbliżonej do DO-7 jest przeznaczo-
na do pracy w układach detekcyjnych.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne UR 70 V
Szczytowe napięcie wsteczne UR,< 100 V
Prąd przewodzenia (_tamb — 25°C) I f 25* mA
Szczytowy prąd przewodzenia I fm 80 mA
Temperatura złącza tj 75 °C
Temperatura składowania

25
* Przy tamb >  25°C, fF = — -----25 mA

*cmb

Param etry statyczne (tamb =  25°C)

¡slg -5 5 . . .+ 7 5 °C

Napięcie przewodzenia
przy I F =  2 mA Ur 0 , 5 8 «  1) V

Prąd wsteczny
przy UR =  100 V

Parametry dynamiczne (tamb — 25°C) 

Pojemność diody

I R 1 5 0 «  250) ¡xA

przy UR =  1 V, f p =  10,7 MHz C <  1 pF

Ir
Uj A]

Charakterystyki prądowo-napięciowc
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D ioda
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min 80

Ciężar około 0,5 G

Dioda germanowa ostrzowa DG21 w obudowie szklanej zbliżonej do DO-7 jest przeznaczona 
głównie do pracy w modulatorach kołowych.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne UK 10 V
Szczytowe napięcie wsteczne UHm 30 V
Prąd przewodzenia (tamb =  25°C) Ir 16* mA
Szczytowy prąd przewodzenia I fm 50 mA
Temperatura złącza b 75 °C
Temperatura składowania - 5 5 . . .  +  75 °C

25
* Przy tcmb >  25"C, IF ~ ------■ 16 mA

* arttb

Parametry statyczne (t,mb — 25°C)

Prąd przewodzenia
przy UF =  1 V I f 10 (7,5— 12,5) mA

Prąd wsteczny
przy UR =  10 V I r 4 , 5 «  20) (jtA

Parametry dynamiczne (Jamh =  25°C)

Pojemność diody
przy UR =  1 V, /„  =  10,7 MHz C <  1 pF

Ir
[juA I

Charakterystyki prądowo-napięciowe



DG21

Dioda

Charakterystyki wsteczne
u = f ( u R)

Charakterystyki przewodzenia 
I, ~  fiJJr)
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min 80

Ciężar około 0,5 G

DOG31

D io d a

Dioda germanowa ostrzowa DOG31 w obudowie szklanej zbliżonej do DO-7 jest przeznaczo­
na do pracy w układach detekcyjnych w.cz.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne Un 10 V
Szczytowe napięcie wsteczne Uhm 30 V
Prąd przewodzenia (tamb =  25°C) 1f 16* mA
Szczytowy prąd przewodzenia 1 FM 50 mA
Temperatura złącza tj 75 °C
Temperatura składowania -5 5 . . .+ 7 5 °C

25
* Przy tamb > 25°C, Ie ----------16 mA

tamb

Parametry statyczne =  25°C)

Prąd przewodzenia
przy (JF — I V I f 6  ( >  2) mA

Prąd wsteczny
przy UR =  10 V I h 3 , 5 «  8) ¡¿A

Parametry dynamiczne (/„„,„ =  25°C)

Pojemność diody
przy UR =  1 V, / p =  10,7 MHz c <  1 PF

Sprawność detekcji
przy R  =  100 k ił, C =  150 pF,

f p =  35 MHz V 7 2 ( >  65) %

Pomiaru sprawności detekcji (>]) dokonuje się w układzie jak na poniższym rysunku. 
D — dioda badana,
U' f J — napięcie pomiarowe (wartość skuteczna),
U=  — napięcie wyprostowane,

. . .  , -  U -  -100Sprawność detekcji 77 (%) =  — —-------- .
y l J J e f f

Schemat układu do pomiaru 
sprawności detekcji diod 269
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min 80

DOG52

D ioda

Ciężar około 0,5 G

Dioda germanowa ostrzowa DOG52w obudowie szklanej zbliżonej doD O -7jest przeznaczo­
na do pracy w układach detekcyjnych.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

* Przy l amb >  25°C, IF
25

- • 16 mA
* amb

Parametry statyczne (tamb — 25°C)

Prąd przewodzenia 
przy U f =  1 V

Prąd wsteczny 
przy UR =  10 V

Parametry dynamiczne (tamb =  25°C)

Pojemność diody
przy UR =  1 V, /„  =  10,7 MHz

I r

13 O  10) 

65 «  250)

<  1

If
[mA]

Napięcie wsteczne u K 10 V
Szczytowe napięcie wsteczne U RM 30 V
Prąd przewodzenia (tamb — 25°C) h 16* mA
Szczytowy prąd przewodzenia I fm 50 mA
Temperatura złącza tj 75 °C
Temperatura składowania 1stq -5 5 . . .+ 7 5 °C

mA

¡/A

pF

r „ n
Charakterystyki prądowo-napięciowe
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DOG52

D ioda

Charakterystyki wsteczne 
/« = / ( £ / « )

Charakterystyki przewodzenia 
I p = f ( U f )

272
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min 80

D ioda

DOG53

2>cDOG53

Ciężar około 0,5 G

Dioda germanowa ostrzowa DOG53 w obudowie szklanej zbliżonej do DO-7 jest przeznaczo­
na do pracy w układach detekcyjnych i dyskryminatorach.

Diody DOG53 są dobierane parami do pracy w układzie detektora stosunkowego (2 x DOG53).

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne UR 20 V
Szczytowe napięcie wsteczne URM 30 V
Prąd przewodzenia (tamb =  25°C) I f 16* mA
Szczytowy prąd przewodzenia I fm 50 mA
Temperatura złącza <1 75 °C
Temperatura składowania tu, - 5 5 . . .+ 7 5 °C

25
* Przy tamb > 25°C, IF —------- 16 mA

*amb

Parametry statyczne (tami =  25°C)

Prąd przewodzenia
przy UF =  I V If 7 ( >  2) mA

Prąd wsteczny
przy UR =  30 V I r 3 0 «  100) ¡iA

Param etry dynamiczne (tamb — 25°C)

Pojemność diody
przy UR — \ V, f p =  10,7 MHz C <  1 pF

Warunki dobierania diod parami ('tamb =  25°C)

Diody 2 x DOG53 są dobierane parami na minimum różnicy wartości średnich prądu wyprosto­
wanego w parze diod. Pomiar prądu wyprostowanego I  jest przeprowadzany w układzie podanym 
na rysunku ze str. 274.

Diody przeznaczone do parowania są selekcjonowane na sprawność detekcji.

Różnica wartości średnich prądu wyprostowanego 
przy Uc ff  =  4 V, f p — 10,7 MHz A l 2 [iA

Różnica wartości średnich prądu wyprostowanego 
przy UeU  =  16 V, f p =  10,7 MHz A l 10 [iA

Sprawność detekcji
przy Ue ff  = 3  V, /„  =  10,7 MHz
R  =  30 kfi, C =  300 pF V 65 %



DOG53
2  X D O G 53

D io d a

o

] lC 2<50pF 
J f  H*30k2{ =^C3 -300pf

Schemat układu do parowania diod 
DOG53
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Charakterystyki prądowo-napię- 
ciowe

Charakterystyki pojemności diody 
274 C = f ( U R)

Charakterystyki przewodzenia
h  =  K u F)

Charakterystyki wsteczne 
1r = R U r )
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min 80

DOG55

Dioda

Ciężar około 0,5 G

D ioda germanowa ostrzowa DOG55 w obudowie szklanej zbliżonej do DO-7 jest przeznaczo­
na do pracy w układach detekcyjnych.

Graniczne wielkości eksploatacyjne
Napięcie wsteczne Ur 35 V
Szczytowe napięcie wsteczne U RM 50 V
Prąd przewodzenia (tamb =  25°Q h 16* mA
Szczytowy prąd przewodzenia I  FM 50 mA
Temperatura złącza tj 75 °C
Temperatura składowania •stg -5 5 . . .  +  75 °C

25
* Przy >  25°C, 1F    -----------16 mA

t amb

Param etry statyczne (tamb — 25°C) 

Prąd przewodzenia 
przy UF =  I V

Prąd wsteczny 
przy UR =  50 V

Param etry dynamiczne =  25CC) 
Pojemność diody 
przy ¡7« =  1 V, f„ =  10,7 MHz

h

I r

7-G» 2)

I 1 1 0 «  250)

i

[mA]

[pA ]
Charakterystyki prądowo-napięciowe

mA

y.A

I PF
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DOG55

D io d a

Charakterystyki przewodzenia 
h  — f  (U  f)

Charakterystyki wsteczne 
I r  = f ( U R)

276
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D i o d a

min 80

Ciężar około 0,5 G

D ioda germanowa ostrzowa DOG56 w obudowie szklanej zbliżonej do DO-7 jest przeznaczo­
na do pracy w układach prostowniczych i detekcyjnych.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne u R 35 V
Szczytowe napięcie wsteczne URM 50 V
Prąd przewodzenia (tamb =  25°C) Ip 16* mA
Szczytowy prąd przewodzenia IpM 50 mA
Temperatura złącza tj 75 °C
Temperatura składowania ¡STg - 5 5 . . .  +  75 °C

* Przy i „ t  >  25°C, IF =  ■
25

16 mA

Param etry statyczne (tamb =  25°C)

Prąd przewidzenia 
przy t / f  =  I V

Prad wsteczny 
przy i/*  =  50 V

Parametry dynamiczne (tamb — 25°C)

Pojemność diody
przy i / « = l V , / , =  10,7 MHz

h

UR

9 (>  5) 

110(< 500)

mA

t*A

PF

Ur
W

IF
[mA]

9 1

6

'omb
/7

/ /
/ /

/

0to»™ Ł 
0.4 0,2\

/ U 0,i)

tamb*70°C

Uf
LV1

Ir
fjuA]

Charakterystyki prądowo-napięciowe 277



DOG56

D ioda

Charakterystyki przewodzenia 
h  =  f ( U F)

Charakterystyki wsteczne 
/ r = /(£ /« )
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min 80

Ciężar około 0,5 G

D ioda

DOG58
2 x  DOG58

D ioda germanowa ostrzowa DOG58 w obudowie szklanej zbliżonej do DO-7 jest przeznaczo­
na do pracy w układach detekcyjnych i dyskryminatorach.

Diody DOG58 są dobierane parami do pracy w układzie detektora stosunkowego (2 x  DOG58)

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne Ur 70 V
Szczytowe napięcie wsteczne U RM 100 V
Prąd przewodzenia (tamb — 25°C) h 16* mA
Szczytowy prąd przewodzenia I fs, 50 mA
Temperatura złącza h 75 °C
Temperatura składowania tstg - 5 5 . . .+ 7 5 °C

* Przy t amb >  25°C, IF
25 

r amb
16 mA

Parametry statyczne (/„„,* =  25° C)

Prąd przewodzenia 
przy UF =  1 V

Prąd wsteczny 
przy UR =  100 V

Parametry dynamiczne (lamb =  25°C)

Pojemność diody
przy UR =  1 V, / ,  =  10,7 MHz

Warunki dobierania diod parami (t„mb =  25°C)

I r

8 0  2) 

2 2 0 «  500)

< 1

mA

(aA

pF

Diody 2xD O G 58 są dobierane parami na minimum różnicy w artości średnich prądu wyprosto­
wanego w parze diod. Pomiar prądu wyprostowanego /  jest przeprowadzany w układzie podanym 
na rysunku ze str. 280.

Diody przeznaczone do parowania są selekcjonowane na sprawność detekcji.

Różnica wartości średnich prądu wyprostowanego 
przy Ue ff  =  4 V , / , =  10,7 MHz

Różnica wartości średnich prądu wyprostowanego 
przy Ue ff =  16 V, / ,  =  10,7 MHz

Sprawność detekcji
przy Ucff  =  3 V, f v =  10,7 MHz
R  =  30 kfl, C =  300 pF

A l

A l

<  2 

^  10

>  65

¡¿A

fiA

% 279



DOG58
2 x  DOG58

D ioda

p iły 1

tli
_  (Cz<50pF i  f [  _j_ p inn „ f

a'30kS 1 @  T

Schemat uktadu do parowania 
diod

Ir
ImA]

[V]

h
M

Charakterystyki prądowo-na- 
pięciowe

c
[pfj

w

12

0.8

0.4

/o/nb*25•c

11

i1 ,7QX

0.2 0.5 2 U .cn  5

Charakterystyka pojemności diody 
280 C  = /(< /*)

Charakterystyki przewodzenia 
Ir = f ( U r)

Charakterystyka wsteczna 
1« =  f{ U R)



mm 80

DOG61

D ioda

Ciężar około 0,5 G

D ioda germanowa ostrzowa DOG61 w obudowie szklanej zbliżonej do DO-7 jest przeznaczo­
na do pracy w układach detekcyjnych w.cz.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne u R 10 V
Szczytowe napięcie wsteczne UKM 30 V
Prąd przewodzenia (tamb =  25°C) I f 16* mA
Szczytowy prąd przewodzenia I FM 50 mA
Temperatura złącza tj 75 °c
Temperatura składowania tug - 5 5 . . .  +  75 °C

25
* Przy rawli > 2 5 °C , I F ■=------ - 16 mA

t amb

Parametry statyczne (tamb —  25 °C)

Prąd przewodzenia
przy Uf  =  1 V ¡F 9 ( >  5) mA

Prąd wsteczny
przy UR =  10 V I r 50 «  200) ¡¿A

Parametry dynamiczne ( / „ b —  25°C)

Pojemność diody
przy UR =  1 V, f p =  10,7 MHz c <  1 pF

Sprawność detekcji
przy R — 3,3 k ił, C =  10 pF,

/„  =  35 MHz '7 55 O  45) %

Pomiaru sprawności detekcji (?/) dokonuje się w układzie jak  na rysunku na str. 269. 
D —  dioda badana,
Ut i t — napięcie pomiarowe (wartość skuteczna),
Um — napięcie wyprostowane.

Sprawność detekcji r\ (%) =
] 2 • U'f f

281
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D io d a
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Charakterystyki prądowo-napięciowe

Charakterystyki przewodzenia 
I f = f ( U T)

Charakterystyki wsteczne 
Ir = f{U R)



min 80

Ciężar około 0,5 G

D ioda

DOG62
2 x  DOG62

Dioda germanowa ostrzowa DOG62 w obudowie szklanej zbliżonej do DO-7 jest przeznaczo­
na do pracy w układach detekcyjnych, f

Diody DOG62 są dobierane parami do pracy w układzie detektora.

Graniczne wielkość eksploatacyjne

Napięcie wsteczne u R 30 V
Szczytowe napięcie wsteczne U R M 50 V
Prąd przewodzenia (tamb =  25°C) I f 16* mA
Szczytowy prąd przewodzenia i  F M 50 mA
Temperatura złącza >J 75 °C
Temperatura składowania

25
* Przy lcmb > 25°C, IF —------- 16 m A

* amb

Parametry statyczne ({t.mb — 25°C)

tstg - 5 5 . . .+ 7 5 ° c

Prąd przewodzenia
przy UF — 1 V I f 7 0  2) mA

Prąd wsteczny ' V

przy UR =  30 V I R 2 8 «  150) ¡xA

Parametry dynamiczne (tamb =  25CC)

Pojemność diody
przy i / ,  =  l V , / , =  10,7 MHz C  | <  1 \ pF

Warunki dobierania diod parami (famb 25°C)

Diody 2 x  DOG62 są dobierane parami na minimum różnicy wartości średnich prądu wyprosto­
wanego w parze diod.

Pomiar prądu I  jest przeprowadzany w układzie podanym na poniższym_rysunku.

Różnica wartości prądu wyprostowanego
przy 2 V, f„ =  <  10 MHz A l 10 j (¿A

= p  C-300pF

283



D ioda

POG62

2x DGG62

284

[mA]

lR

Charakterystyki prądowo-napięciowe

Charakterystyki przewodzenia 
h = f ( U r)

Charakterystyki wsteczne 
/ * = / ( £ / * )
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min 80

-6-!

Ciężar około 0,5 G

DG51

Diod a

D ioda germanowa ostrzowa DG51 w obudowie szklanej DO-7 jest przeznaczona do stosowania 
w układach przełączających średniej szybkości.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne 
Szczytowe napięcie wsteczne 
Prąd przewodzenia 
Szczytowy prąd przewodzenia 
Temperatura złącza 
Temperatura składowania

UR
U RSI
Ir
Irst
>1
hlg

35
35
35*
150
75

40... +  75

V
V
mA
mA
°C
°C

25
* Przy ramb >  25°C, IF ----------35 mA

' amb

Parametry statyczne

tamb 25 60 ; °c
Napięcie przewodzenia
przy / f  =  5 mA UF 0,8 (0,4... 1,0) — V

Prąd wsteczny
przy UR =  15 V IR 1,5 « 4 ) — [¿A

Prąd wsteczny
przy UR =  10 V I r 3 « 7 ) 2 5 «  80) ł*A

Parametry dynamiczne (tamb — 25°C)

Prąd wsteczny po przełączeniu impulsowym przy 
I FM =  30 mA, URM =  35 V

— po czasie t =  0,5 ¡as
— po czasie t — 3,5 ias

(układ pomiarowy jak na rysunku na str. 286)

I  Rlmp 
I  Rtmp

200 «  700) 
4 0 «  150)

¡aA
[aA

Pojemność diody
przy UR =  1 V, =  10,7 MHz c <  1 pF

285



DG51

D io d a

Schemat układu pomiarowego 
prądu wstecznego I Rlmp po prze­
łączeniu z kierunku przewodze­
nia na kierunek wsteczny oraz 

jego typowy przebieg

h /
— W»" W

c
/

'oma
/

/ /
i !//

/ ' /
Uf

Mo,8 O.B 0.4 0.y t 9 0.2 fi 5 O.sM
t

/

1/
///

Początkowy zakres charaktery­
styk diody /  =  /(£ /)

Prąd przewodzenia diody 
I r  — f(JJf)

Prąd wsteczny diody I R



DG51

Dioda

Pojemność diody C = f ( U R); Dopuszczalny prąd przewodze-
/  =  10,7 MHz nia I F = f ( t em„)
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DG52

Dioda

- 0 3
min 80

<n|■e-ł

Ciężar około 0,5 G

Dioda germanowa ostrzowa DG52 w obudowie szklanej DO-7 jest przeznaczona do stosowania 
w układach przełączających średniej szybkości.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne 
Szczytowe napięcie wsteczne 
Prąd przewodzenia 
Szczytowy prąd przewodzenia 
Temperatura złącza 
Temperatura składowania

U K

U  R M

I F
I f m

h
(sta

35
35
35*
150
75

-4 0 ...+ 7 5

V
V
ni A 
mA 
°C 
°C

25
* Przy t amb >  25°C, IF — —  ■ 35 mA 

r amb

Parametry statyczne

tamb 25 60 °C

Napięcie przewodzenia 
przy I F — 5 mA UF 0,85 (0,4...1,0) — V

Prąd wsteczny 
przy UR =  1,5 V I r 1 , 5 «  8) — ¡aA

Prąd wsteczny 
przy UR =  10 V I r 5 «  15) 3 0 «  170) ¡aA

Parametry dynamiczne (Iamb — 25°C)

Prąd wsteczny po przełączeniu impulsowym przy 
I FM =  30 mA, URM =  35 V

— po czasie t  =  0,5 [as
— po czasie t  =  3,5 [as

(układ pomiarowy jak  na rysunku na str. 289)

Pojemność diody
przy UR =  1 V, f p =  10,7 MHz

I R l m p  

I R t m p

200 «  700) 
4 0 «  150)

[aA

[¿a

pF
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DG52

Dioda

Schemat układu pomiarowego 
prądu wstecznego I RlmP po prze­
łączeniu z kierunku przewodze­
nia na kierunek wsteczny oraz 

jego typowy przebieg

U f =

=
»25 °C tanb-60°C

4 = ✓
✓

j ł s$/
/

/

f

- / —̂ — r
/ i f t / /

! / ,
/ ii , 

ł—L
/  /  

/

/I f~ł
/ /

1
1

u
i

Ib
' h

Prąd przewodzenia diody 
Ir  — f( U F)

h
mAj

7-

1
---- ta*l,-25tC /

7
i /

, y/
/

f /
/

uF ur
tvJo8 0 4 S Oj[&/

/
1,

1 ’
Bi

/
/

— ■—
Jp

W

Początkowy zakres charaktery­
styk diody I  =  f(U )



DG52

D ioda

w - » v

I

N
S,

« F  5 UR[V j 5 10’

Pojemność diody C — f( U ,¡); 
f =  10,7 MHz

\
\
\

\
\

\

i
Dopuszczalny prąd przewodze­

nia h  =  fCamb)
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.1 0 *

min 80

Ciężar około 0,4 G

AAY37

Dioda

Dioda germanowa AAY37 ze złotym ostrzem, w obudowie szklanej DO-7 jest przeznaczona do 
stosowania w układach przełączających średniej szybkości.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne 
Szczytowe napięcie wsteczne 
Szczytowe napięcie wsteczne
— przeciążeniowe 
Prąd przewodzenia 
Szczytowy prąd przewodzenia 
Szczytowy prąd przewodzenia
— przeciążeniowy 
Temperatura złącza 
Temperatura składowania

* Czas przeciążania r, <5 1 s.

Param etry statyczne

t a m b 25 60 °C

U r 25 25 V
U r m 25 25 V

U  R M  S 30* 30* V
I f 110 50 mA
I f m 150 150 mA

I f m s 200* 200* mA
t j 75 75 °C
t s t g - 4 0 . . . +  75 °C

t u m b 25 60 | °C

Napięcie przewodzenia 
przy I e =  10 mA Uf 0 , 4 «  0,5) 0 , 3 8 «  0,45)

Prąd wsteczny
przy UR — 10 V I r 1 «  8) 8 «  40)

Prąd wsteczny
przy UR =  25 V I r 4 «  50) 3 0 «  160)

¡aA

;aA

Param etry dynamiczne (tamt =  25°C)

Impulsowe napięcie przewodzenia po czasie włą­
czenia t — 0,5 ¡as,
I f m  7 Z 100 mA
(układ pomiarowy jak na rys. na str. 292)

Prąd wsteczny po przełączeniu 
I fm — 5 mA, Urm — 5 V

— po czasie t — 0,5 |as
— po czasie / =  3,5 ¡as

(układ pomiarowy jak na rys. na str. 292)

Pojemność diody
przy UR =  0,75 V, f p =  10,7 MHz

U p l m  p

I  R t m p  

I  R l m p

0 , 7 5 «  1,2)

3 0 «  250) 
4 «  25)

1 «  3,5)

uA
¡xA

pF 291



AAY37

D io d a

292

Schemat układu pomiarowego 
impulsowego napięcia przewo­
dzenia Un  ,„p oraz jego typowy 

przebieg

Początkowy zakres charaktery­
styk diody I  =  /(£ /)

Prąd przewodzenia diody 
h  = f ( U r)

Schemat układu pomiarowego 
prądu wstecznego IRl mp po prze­
łączeniu z kierunku przewodze­
nia na kierunek wsteczny oraz 

jego typowy przebieg

r  -  50 kHz 
T i-  10J1S 
1rn 0.1 MS 
tfu  -  5 mA

CwcJ*50pF  

R „ j  5= 1UQ 

0 »  10 MHz



AAY37

D io d a

Pojemność diody C = f ( U R); 
/ =  10,7 MHz

\ \ \
\ j \

25 35 45 55 ¿5

Dopuszczalny prąd przewodze­
nia h  =  f{tamb) 293



F o to d io d a

FG2
3S-i

38-,
ł /
m ±u

b — okienko 
Ciężar około I G

Fotodioda germanowa FG2 w obudowie szklanej, wykonana technologią stopową, jest prze­
znaczona do pracy w fotoelektrycznych układach kontrolnych i regulacyjnych. Elektrodę A należy 
polaryzować ujemnie względem elektrody K.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne UR 30 V
Fotoprąd Ip 1,5 mA
Natężenie oświetlenia E 2000 lx
Temperatura złącza tj 75 °C
Temperatura składowania t$lq - 4 0 . . .  +  75 °C
Moc strat (tcmb — 25°C) P 50 mW

Param etry statyczne (tamb — 25°C)

Prąd wsteczny
przy UR =  10 V, £  =  0 lx

Prąd wsteczny
przy UR =  30 V, E  =  0 lx

Prąd wsteczny 
przy UR =  10 V, E  =  0 lx, 

tamb ~  55°C

Fotoprąd przy 
UR =  10 V, E  =  1000 Ix 
temp. źródła światła 
r =  2854°K

Czułość fotodiody
przy UR =  10 V, E  =  0—1000 lx
temp. źródła światła
T  = 2854°K

I r

I r

I r

2 «  10) 

3 , 6 «  30)

1 5 «  180) 

94 O  45) 

92 O  35)

|aA

¡aA

¡aA

¡aA

nA/łx

Ap(1000 I*; A«(0 I*)
1000

[nA/bc]
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FG2

F o t o d io d a

100
N
[%]
60

40

/I A ' \
\\

/ \
/ \

\
\

K

1

U
M

200

175

150

125

100

75

50

25

5Óo Tm Tm m  m  Wo noo . w o jM
15S0<" -

Charakterystyka czułości spektralnej

'25°C

20001jc

10001> 

500 ¡t
7001»

Olt
20 30 UR[VJ

Charakterystyka czułości

Charakterystyki prądowo-napięciowe 
h  = f ( U R) i I R = f( U R)
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FG2

F o tod ioda

Charakterystyki prądowe
h = m

Charakterystyki prądowe

Charakterystyki prądowe 
296 /,= /(£ )

Charakterystyki temperaturowe 
Ip filamb) i I r — f(jamb)



FG2

F o to d io d a

Charakterystyki temperaturowe 
Ip f(jamb) t I R f(jamh)

Charakterystyka pojemności 
C =  / ( ! / ) /  Ur)

297



F o tod ioda

APS L--------r i
*«r ... V

38-2 r . 17J1*’ r
b — okienko

Ciężar około I G

Fotodioda germanowa AP3 w obudowie szklanej, wykonana technologią stopową, jest prze­
znaczona do pracy w urządzeniach kinotechnicznych oraz w układach kontrolnych i regulacyjnych. 
Elektrodę A należy polaryzować ujemnie względem elektrody K.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne 
Fotoprąd
Natężenie oświetlenia 
Temperatura złącza 
Temperatura składowania 
Moc strat (tamb — 25°C)

U R

I r
E
t,

30 V
1,5 rnA
2000 lx
75 °C
.. +  75 °C
50 mW

Parametry statyczne (tamb — 25°C)

Prąd wsteczny
przy UR =  10 V, E  =  0 lx

Prąd wsteczny
przy UR =  30 V, E  =  0 lx

Prąd wsteczny 
przy UR =  10 V, E  =  0 lx, 

tamb ”  55 C

Fotoprąd przy 
U* =  10 V, E  =  1000 lx, 
temp. źródła światła 
T  =  2854°K

Czułość fotodiody
przy UR =  10 V, E  =  0— 1000 lx
temp. źródła światła
T  =  2854°K

I h

I r

4 «  10) 

6 «  30)

1 7 «  100) 

25 0  15) 

21 O  5)

¡xA

¡¿A

|j,A

(/A

nA /lx

„  Ipdooo u i~ Ir (o  u> r . . .  .S  — - ------——  -----------  [nA/lxl
1000

298



APS

F o to d io d a

/ ■IS

\\
/ \/ \s

V\

ii1»

Charakterystyka czułości spektralnej

299



AP3

F o to d io d a

Charakterystyki prądowe
i , = m

Charakterystyki prądowe
j , = m

Charakterystyki temperaturowe
300 1„ =  fitamb) i I r — f(tamb)

Charakterystyki temperaturowe 
I p  fifamb) i I r  f(famb)



Emalia

mirt 37 max 21 &

F otod ioda

AP304 

AP305

Fotodioda germanowa AP304 jest wykonana w miniaturowej obudowie szklanej.
Fotodioda jest przeznaczona do pracy w czytnikach, układach licznikowych oraz w urządzeniach 

sygnalizacyjnych.

Dane tymczasowe — nowy typ

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne UR 20 V
Moc strat P 15 mW
Natężenie oświetlenia E 2000 lx
Temperatura złącza <j 70 °C
Temperatura składowania ¡Sty - 4 0 . . .  +  55 °C

Param etry statyczne (/„„,» =  25°C)

Prąd wsteczny
przy UR =  20 V i E  =  0 lx I r <  10 [J.A

Fotoprąd
przy UR =  20 V i E  =  1000 lx Ip >  80 ¡iA

Czułość 5 > 7 0 /1 0 0 0 uA/łx

Fotodioda germanowa AP305 jest wykonana w miniaturowej obudowie szklanej.
Fotodioda jest przeznaczona do pracy w czytnikach, układach licznikowych oraz w urządzeniach

sygnalizacyjnych.

Dane tvmczasowe — nowy typ
1

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie"; wsteczne Ur 40 V
Moc strat P 15 mW
Natężenie oświetlenia E 2000 lx
Temperatura złącza tj 70 °C
Temperatura składowania tltg - 4 0 . . .  +  55 °C

Parametry statyczne (tamb =  2S°C)

Prąd wsteczny
przy Ł V =  40 V i E  =  0 lx I r <  10 j [¿A

Fotoprąd
przy UR =  40jV  i E  =  1000 lx lp > 8 0 j t^A

Czułość S >  70/1000 ! [xA/lx 301



DZG1

D io d a

O") ♦! ,cs rv-&~r &-
>

. max 16.

min 80

Ciężar około 3 G

Dioda germanowa średniej mocy DZG1 w obudowie metalowej, wykonana technologią stopową, 
jest przeznaczona do pracy w układach prostowniczych.

Nie stosować w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne 
Szczytowe napięcie wsteczne ([tamb ■ 
Prąd przewodzenia (tamb =  25°C) 
Szczytowy prąd przewodzenia 
Temperatura złącza 
Temperatura składowania

253C)
UR
UR,t

I f

I f S l

h
tstn

16
50
300
900
75

-55... +  75

V
V
mA
mA
°C
°C

Param etry statyczne =  25°C)

Napięcie przewodzenia 
(wartość średnia) 
przy I F =  300 mA

Prąd wsteczny (wartość średnia) 
przy UR =  50 V

UF

I R

0 , 2 «  0,5) 

0 ,0 5 2 «  0,5)

V

mA

Ir

M

302
Charakterystyki prądowo-napię-

ciowe



DZG1

D io d a

[m A j

100

10

I i l l
*bm 25°CTnp LO o •a

j "

I /
JIILUt tm u x

i
t
1
1

i
1
ł

—f—
1 ^ —

l
1

1 l
1
1
1

------
1 ...

0,5 0.5 UF[V]

Charakterystyki przewodzenia 
h  = f ( U F)

JR
M

1000

100

— /¡mi —25°C

10

mai

mm

-tamb ~ 50°C
MSI

0  25 0 25  UR [V ]

Charakterystyki wsteczne 
l R = f ( U R)

4«

___
u*

n\ ! i__________    !___!____
, 2 0 3 0  4 0 50 tlmtM

Zależność granicznego napięcia wstecznego
od temperatury

303



DZG2

D io d a

max ¡6 .
min 80

Ciężar około 3 G

D ioda germanowa średniej mocy DZG2 w obudowie metalowej, wykonana technologią stopową, 
jest przeznaczona do pracy w układach prostowniczych.

Nie stosować w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne u R 32 V
Szczytowe napięcie wsteczne (tamb =  25°C) Ur\ i 100 V
Prąd przewodzenia (t„mb =  25°C) I f 300 mA
Szczytowy prąd przewodzenia I fm 900 mA
Temperatura złącza tj 75 °c
Temperatura składowania -5 5 . . .+ 7 5 °C

Parametry statyczne {tcmb =  25°C)

Napięcie przewodzenia (wartość średnia)
przy I f  =  300 mA Uf 0 , 2 «  0,5) V
Prąd wsteczny (wartość średnia)
przy UR =  100 V I r 0,08 «  0,5) mA

UR
[V]

I f
[mA]

-----
U “ » T r J

J
1

1
/ /

/ / W * ' * ?

i  .

7

U ; * * J
0 1 L i 3

U - « ! »
)

/
/

50

10U

[V]

I r

[M]
304 Charakterystyki prądowo-napięciowe



DZG2

D ioda

, — ozon KnonOM) OU C»

1max / / max
i
1 1

T
/

- J - -ł-1—
1 .. T '

li1 !/
1
1 i
1 ii]

ł —

10  0,5 0  0.5 UF[VJ

Charakterystyka przewodzenia 
I r  = f { U r)

M

1000

100

10

1

Charakterystyki wsteczne 
I r = R U r )

-

Jf4.

Ug

20 JO 40 50

Zależność granicznego napięcia wstecznego
od temperatury

305



D io d a

DZG3

. max 16.
min 80

Ciężar około 3 G

Dioda germanowa średniej mocy DZG3 w obudowie metalowej, wykonana technologią stopową, 
jest przeznaczona do pracy w układach prostowniczych.

Nie stosować w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne UR 48 V
Szczytowe napięcie wsteczne (iamb =  25°C) U  RM 150 V
Prąd przewodzenia (tc„,b =  25°C) I f 300 mA
Szczytowy prąd przewodzenia l  F M 900 mA
Temperatura złącza tj 75 °C
Temperatura składowania tsig - 5 5 . . .  +  75 °C

Param etry statyczne ( / , „  =  25°C)

Napięcie przewodzenia (wartość średnia)
przy 1 f  =  300 mA U f 0 , 2 «  0,5) V

Prąd wsteczny (wartość średnia)
przy U R  =  150 V I r 0,1 «  0,5) mA

306

O r t

Charakterystyki prądowo-napięciowe



DZG3

D io d a

tomb=2 5 X kmb=50°C 3,
L

ItZ
t

:=f= - h—f -1 -----/----1
i t
i
1 1

i

1n 0 ,5 0  0,5 Uc M

Charakterystyki przewodzenia 
h  = f( U F)

Charakterystyki wsteczne
U  = /(£ /« )

Zależność granicznego napięcia wstecznego 
od temperatury 307



DZG4

D io d a

OS r \  . 
■e-

__ max 16.
min 80________

Ciężar około 3 G

Dioda germanowa średniej mocy D ZG 4 w obudowie metalowej, wykonana technologią stopową, 
jest przeznaczona do pracy w układach prostowniczych.

Nie stosować w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne UR 64 V
Szczytowe napięcie wsteczne UR,, 200 V
Prąd przewodzenia (tamb =  25°C) I f 300 mA
Szczytowy prąd przewodzenia I F M 900 mA
Temperatura złącza t j 75 °C
Temperatura składowania - 5 5 . . .  +  75 °C

Parametry statyczne (tamb =  25°Q

Napięcie przewodzenia (wartość średnia)
przy I f  =  300 mA Uf 0 , 2 «  0,5) V

Prąd wsteczny (wartość średnia)
przy UR =  200 V I r 0 , 1 2 «  0,5) mA

tamb**
% '
I2

r
mb= 25°C

4 > V

tomb-25°C 0 02 0,

100
_Jom>=50°C__ l

?00-

[/JA]

308 Charakterystyki prądowo-napięciowe



D2G 4

D io d a

h

100

I i

0,5

U-50%:

0,5 Uf [V ]

Charakterystyki przewodzenia 
h  = f ( U F)

Charakterystyki wsteczne 
1« = f ( U  R)

U.Ą 
U, . 
IV1 
ISO -

120 -

80-

4 0-

20 30 40 50 [  C]

Zależność granicznego napięcia wstecznego
od temperatury

309



DZG5

D io d y
Oł
OS•*-

t max 16 r
>

min 80

Ciężar około 3 G

Dioda germanowa średniej mocy DZG5 w obudowie metalowej, wykonana technologią stopową 
jest przeznaczona do pracy w układach prostowniczych.

Nie stosować w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne u R 95 V
Szczytowe napięcie wsteczne (tamb — 25°C) Ur.\ f 300 V
Prąd przewodzenia (tamb = 25°C) I  y 100 mA
Szczytowy prąd przewodzenia I fm 300 mA
Temperatura złącza 0 75

•
°C

Temperatura składowania tstg - 5 5 . . .  + 75 °C

Parametry statyczne (tamb = 25°C)

Napięcie przewodzenia (wartość średnia)
przy I F = 100 mA UF 0 , 1 8 «  0,3) V

Prąd wsteczny (wartość średnia)
przy UR — 300 V I r 0,09 «  0,3) V

310 Charakterystyki prądowo-napięciowe



DZG5

Diody

J '* r 5 0 %

1 Im ax 1m a.. J - X4 1
1

7

= L

1
i
1

...

’o as o Q5 UftY]

Charakterystyki przewodzenia 
h  =  f(JJF)

Charakterystyki wsteczne 
I r  =  f ( U R)

N

sv u**

u.

Zależność granicznego napięcia wstecznego
od temperatury
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D iody 3
M

DZG6 *

Dioda germanowa średniej mocy DZG6 w obudowie metalowej, wykonana technologią stopową, 
jest przeznaczona do pracy w układach prostowniczych.

Nie stosować w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne UK 110 V
Szczytowe napięcie wsteczne ( tamh — 25°C) UKs, 350 V
Prąd przewodzenia (tamb =  25°C) I f 100 mA
Szczytowy prąd przewodzenia I  FM 300 mA
Temperatura złącza tj 75 °C
Temperatura składowania

Parametry statyczne (ia„lh — 25°C)

¡sta - 5 5 . . .+ 7 5 °C

Napięcie przewodzenia (wartość średnia)
przy /,.• =  100 mA Uf 0 , 1 8 «  0,3) V

Prąd wsteczny (wartość średnia)
przy UR =  350 V I r 0,095 «  0,31 mA

If

[mA]

Charakterystyki prądowo-napięciowe

>
max 16.

min 80

Ciężar około 3 G



DZGĆ

Diody

h
i'm Ą] 

100

— L ó=25°C ■

! )max 

I
y=

-W  =50°C'

2

lm a x

10

Ofi 0  0,5 UF[V ]

Charakterystyki przewodzenia 
h  = f { U F)

w w w j

Charakterystyki wsteczne 
Ir = f ( UK)

U"
U,
M  
320

240

160

SO

0

Zależność granicznego napięcia wstecznego
od temperatury

Hę.

J ó  30 *0
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Diody

DZG7 |>
max 16.

min 80

Ciężar około 3 G

Dioda germanowa średniej mocy DZG7 w obudowie metalowej, wykonana technologią stopową, 
jest przeznaczona do pracy w układach prostowniczych.

Nie stosować w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Napięcie wsteczne Ur 128 V
Szczytowe napięcie wsteczne = 25°C) U R.\ l 400 V
Prąd przewodzenia ( t umb — 2 5 ° C ) I f 100 mA
Szczytowy prąd przewodzenia i  FM 300 mA
Temperatura złącza tj 75 °C
Temperatura składowania f s l  g - 5 5 . . .  +  75 °c

Parametry statyczne (Jamb =  25°C)

Napięcie przewodzenia (wartość średnia) 
przy I e — 100 mA

Prąd wsteczny (wartość średnia) 
przy UR =  400 V

U F

I r

0,18 «  0,3) 

0 , 1 «  0,3) mA

h
[mA]

314 Charakterystyki prądowo-napięciowe



Diody

DZG7

¡omb~• m . — fomb”m :

1 Imax / t e

J
/

/—

- /
l

'o  05 0 05  Ur  [V I

Charakterystyki przewodzenia 
I , = f ( U r )

Charakterystyki wsteczne 
I r ~ - = W r)

U*n 
U,
[V I 
320

240

ISO

80

Zależność granicznego napięcia wstecznego 
od temperatury

0
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DMG1

D ioda mat2±_

/

min 12

Ciężar około 18,5 G

D ioda germanowa średniej mocy DMG1 w obudowie metalowej, wykonana technologią sto­
pową, jest przeznaczona do pracy w układach prostowniczych. Diodę należy montować na alumi­
niowym radiatorze o wymiarach 100 x 1 0 0 x 2  mm.

Nie stosować w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Szczytowe napięcie wsteczne 
Prąd przewodzenia (Jamb =  25°C) 
Temperatura złącza 
Temperatura składowania

Param etry statyczne (tamb =  25°C)

Napięcie przewodzenia (wartość średnia) 
przy / f  =  5 A

Prąd wsteczny (wartość średnia) 
przy UR =  200 V
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DMG2

Dioda

Dioda germanowa średniej mocy DM G2 w obudowie metalowej, wykonana technologią stopową> 
jest przeznaczona do pracy w układach prostowniczych. Diodę należy montować na aluminiowym 
radiatorze o wymiarach 100x100 x 2 mm.

Nie stosować w nowych konstrukcjach

Graniczne wielkości eksploatacyjne
Praca w warunkach

maksymalnego maksymalnego
prądu napięcia

przewodzenia wstecznego

Szczytowe napięcie wsteczne UKU 105 175 V
Prąd przewodzenia (tamb =  25°C) I f 5 2 A
Temperatura złącza tj 75 ° c
Temperatura składowania ¡stg - 5 5 . . +  75 °C

Param etry statyczne (/„,„„ =  25°C)

Napięcie przewodzenia (wartość średnia)
przy I F =  5 A UF 0,23 «  0,28) V

Prąd wsteczny (wartość średnia) 
przy UK =  175 V 0,6 «  2,8) mA

Charakterystyki przewodzenia
h  = / ( £ / f)

Charakterystyki wsteczne 
I R =  /(£ /*) 317
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DMG3

D io d a

D ioda germanowa średniej mocy DM G3 w obudowie metalowej, wykonana technologią stopo­
wą, jest przeznaczona do pracy w układach prostowniczych. D iodę należy montować na aluminio­
wym radiatorze o wymiarach 100x100 x 2 mm.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Nie stosować w nowych konstrukcjach

Szczytowe napięcie wsteczne 
Prąd przewodzenia ( =  25°C) 
Temperatura złącza 
Temperatura składowania

Param etry statyczne (tamb — 25°C)

Napięcie przewodzenia (wartość średnia) 
przy I F — 5 A

Prąd wsteczny (wartość średnia) 
przy UR =  150 V
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DMG4

D io d a

Dioda germanowa średniej mocy DM G4 w obudowie metalowej, wykonana technologią sto­
pową, jest przeznaczona do pracy w układach prostowniczych. Diodę należy montować na alumi­
niowym radiatorze o wymiarach 100x100x2  mm.

Graniczne wielkości eksploatacyjne

Nie stosować w nowych konstrukcjach

Szczytowe napięcie wsteczne 
Prąd przewodzenia (tamb — 25°C) 
Temperatura złącza 
Temperatura składowania

Parametry statyczne (/„„,» =  25°C)

Napięcie przewodzenia (wartość średnia) 
przy I F =  5 A

Prąd wsteczny (wartość średnia) 
przy UR — 100 V

Praca w warunkach 
maksymalnego [ maksymalnego
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